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Wynalazek dotyczy ukladu logicznego na ele-
mentach p6iprzewodnikowych, przy pomocy kt6-
rego mozna realizowaé funkcje logiczne ,i—nie”
oraz ,nie”. Funkcje logiczng ,lub” mozna otrzymaé
przez polgczenie kilku takich ukladéw.

Uklady logiczne do spelniania takich funkecji sa
znane. Mimo Ze stosuje sie w tych ukiadach ele-
menty czynne o wielkiej czestotliwo$ci granicznej,
to jednak ich predko§é 1lgczenia jest jeszcze za
matla dla wspoélczesnych wymagan. Uklady takie
sg réwniez kosztowne, gdyz wymagaja licznych
zlacz pn o osobnych napieciach "wstepnych, co
komplikuje technologie wytwarzania. Wynika to
z duzej liczby elementéw konstrukcyjnych i wy-
maganej stad wielkiej liczby polgczen elektrycz-
nych oraz ich wspo6izaleznoSci. .

Zadaniem wynalazku jest podanie ukladu,
w ktérym przy mniejszym nakladzie S§rodkéw
i przy uzyciu mniejszej liczby zlacz pn otrzymuje
sie lepsze wyniki w postaci wiekszych predkoéci
laczenia, przy czym nie sa wymagane osobne na-
piecia wstepne.

Dla osiagniecia tego celu w znanym ukladzie ne-
gacyjnym w ktérym do bazy tranzystora jest przy-
laczona jedna lub kilka diod w zaleznoSci od
liczby pozadanych wej$é¢ i diody te majg tak usta-
wione bieguny, ze przedstawiaja bardzo duza
oporno§é¢ dla przylozonego napiecia wejSciowego
sygnatu a bardzo mala oporno$é gdy na wejSciach
nie ma wecale sygnalu lub gdy przylozony poten-
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cjat jest prawie réwny potencjalowi ziemi, wedtug
wynalazku stosuje sie diody wykonane z materiatu
péiprzewodnikowego, ktory ma mniejszg szeroko§é
pasma niz materiat diody emiterowej tranzystora,

-a punkt pracy tranzystora reguluje sie za pomo-

cg elementéw oporowych tak aby byl polozony
na samej granicy nasycenia. Material diody emi-
terowej tranzystora powinien mieé¢ wigkszg sze-
roko§é pasma niz material diod wejSciowych czyli
charakterystyki diod powinny wykazywaé znacz-
nie wczeéniej zalamanie na wigksze prady, anizeli
charakterystyki diody emiterowej tranzystora
a wiec np. moze byé dioda wejSciowa z Ge tran-
zystora z Si lub odpowiednia dioda wej§ciowa z Si
a tranzystor z Ga As.

W ten sposbéb osigga sie niezawodne zatkanie
tranzystora, gdy na jednym lub kilku wej$ciach
nie ma sygnalu lub panuje potencjal ziemi, gdyz
op6r diody wejSciowej jest mniejszy niz opbr wej-
Sciowy tranzystora.

W ukladzie wedlug wynalazku w obwodzie sg
niepotrzebne oddzielne napiecia dla elementéw
konstrukcyjnych, przy czym jako napiecie robo-
cze wystarcza napiecia bardzo niskie. W szczeg6l-
no$ci przy pomocy takiego ukladu osigga sie. bar-
dzo szybkie dzialanie przelgczania.

Dzigki wynalazkowi uzyskuje si¢ funkcje lo-
giczne przy pomocy mniejszej liczby elementéw
pélprzewodnikowych lub zlgcz pn. Obwéd taki
nadaje si¢ bardzo dobrze do wykonania zwartej
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budowy na jednej plytce pdlprzewodnikowej. Wig-
ksza szybko$é lgczenia poprawia sprawno$é urza-
dzen wyposazonych w takie logiczne obwody poé}-
przewodnikowe i rozszerza zakres zastosowania
ukladéw logicznych.

Na rysunku przedstawiono przyklad ukladu we-
dilug wynalazku. Wejscia 1, 2, 3 dla sygnalu wej-
Sciowego prowadzg przez diody 4, 5 i 6 na baze
13 tranzystora 8. Tranzystor 8 pracuje w ukladzie
emiterowym. Za pomocg nastawnych oporowych
elementéw 7 i 9 prowadzgcych od punktu 10 na-
piecia na baze 13 lub na kolektor 14 mozna usta-
wié punkt pracy tranzystora na samej granicy na-
sycenia.

Gdy na wejsScia 1, 2 i 3 podany jest sygnal to
diody 4, 5 i 6 przedstawiajg bardzo duzg oporno$§é¢
a bez nich tranzystor 8 przewodzi. Gdy punkt pra-
cy tranzystora 8 zostanie przesuniety do granicy
nasycenia, na wyjSciu 11 nie bedzie zadnego sy-
gnatu. Jezeli na wszystkich wejSciach lub tylko na
jednym z wejs¢ nie ma zadnego sygnalu, to wej-
Scie ma prawie potencjal ziemi 12. Wobec tego po-
miedzy baza 13 i emiterem 15 tranzystora 8 nie
ma wecale napiecia lub tez jest bardzo male i w tym
specjalnym przypadku powstaje napiecie ujemne,
co powoduje, ze tranzystor 8 jest zatkany. Na wyj-
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§ciu 11 wystepuje wtedy sygnal (iub napiecie)
o wielko$ci odpowiadajgcej napieciu przylozonemu
do punktu 10 ukladu.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad logiczny na elementach po6iprzewodniko-
wych do wykonywania réznych funkcji, w kto-
rym jedna lub kilka diod sterujag wejscie,
a tranzystor steruje wyjécie, znamienny tym, ze
diody (4, 5 i 6) sa utworzone z materialu pél-
przewodnikowego, ktéry ma mniejszg szeroko§¢
pasma niz material diody emiterowej tranzy-
stora (8).

2. Uklad logiczny wedlug zastrz. 1, znamienny
tym, ze do nastawiania punktu pracy tranzy-
stora (8) sg zastosowane najkorzystniej nastaw-
ne oporowe elementy (7, 9), z ktérych oporowy
element (7) wlaczony jest miedzy napieciem
zasilania w punkcie (10) a punktem (13) poia-
czonym z bazg tranzystora (8) a drugi oporowy
element (9) wlaczony jest miedzy napiecie za-
silania w punkcie (10) i wyjscie (11), przy czym
punkt pracy tranzystora (8) zastawia sie tak
aby byl polozony na samej granicy nasycenia.
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